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Sposob wytwarzania lokalnego czesciowego tlumienia fali
elektromagnetycznej w torze wspolosiowym w szerokim
zakresie czestotliwosci
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Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarza-
nia lokalnego czeSciowego tlumienia fali elektro-
magnetycznej w torze wspélosiowym w szerokim
zakresie czestotliwoci, zwlaszcza przeznaczony do
stosowania w precyzyjnych urzadzeniach pomiaro-
wych.

Znane sposoby wytwarzania tlumienia fali elek-
tromagnetycznej w torze wspdlosiowym polegaja
na umieszczeniu w takim torze, badZz pojedynczego
opornika, badz tez rezystora dyskowego. Pojedyn-
czy opornik deformuje rozklad fali elektromagne-
tycznej, a rezystor dyskowy nie przepuszcza fali
bezposrednio, lecz za pomocy przewodnictwa w
metalu lub masie rezystorowej. Stan ten utrudnia
budowe okreslonych urzadzen (np. tlumikéw typu
T 1lub II) przeznaczonych do lokalnych tlumien
w torach wspé6losiowych, szczegblnie w precyzyj-
nych urzgdzeniach pomiarowych w szerokim za-
kresie czestotliwosci.

Celem wynalazku jest usuniecie wyzej wymic-
nionych wad i zapewnienie precyzyjnego okresla-
nia dowolnej warto$ci wytwarzanego ttumienia lo-
kalnego. Cel ten osiagnieto przez umieszczenie, po-
miedzy przewodem wewnetrznym i zewnetrznym
toru wspollosiowego, promieniowo, réwnomiernie
rozlozonych na obwodzie rezystoréw, korzystnie
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cylindrycznych (przyczym ilo§é rezystor6w moze . - -

byé dowolna) w sposéb, ktéry zapewnia lokalne
czeSciowe tlumienie fali elektromagnetycznej w to-
rze wspoélosiowym. -

Odmiana sposobu polega na tym, Ze pomiedzy
przewodem wewnetrznym i zewnetrznym toru
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wspolosiowego umieszcza sie rezystor dyskowy wy-
posazony w otwory rozlozone réwnomiernie na je-
go obwodzie, co réwniez zapewnia lokalne czeScio-
we tlumienie fali elektromagnetycznej w torze
wspé6losiowym.

Przedmiot wynalazku zostanie blizej objasniony
na przykladzie toru wspélosiowego uwidocznionego
na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia przekrdj
poprzeczny toru wspélosiowego wraz z umieszczo-
nymi promieniowo rezystorami, a fig. 2 przekroj
poprzeczny toru wspolosiowego z rezystorem dy-
skowym (wyposazonym w otwory rozlozone réw-
nomiernie na jego obwodzie), ktéry stanowi od-
miane sposobu wytwarzania lokalnego czeSciowego
tlumienia fali elektromagnetycznej.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b wytwarzania lokalnego cze§ciowego
ttumienia fali elektromagnetycznej w torze wspo6i-
osiowym w szerokim zakresie czestotliwoéci, zna-
mienny tym, Ze pomiedzy przewodem wewnetrz-
nym (1) i zewnetrznym (2) toru wspblosiowego
umieszcza sie promieniowo, réwnomiernie roztozo-
ne na obwodzie rezystory (3), korzystnie cylin-
dfyczne.

-~ 2, Odmiana sposobu wedlug zastrz. 1, znamienna

tym, ze pomiedzy przewodem wewnetrznym (1)
i zewnetrznym (2) toru wspoélosiowego (fig. 2)
umieszcza sie rezystor dyskowy (3) wyposazony w
otwory (4) rozlozone réwnomiernie na jego obwo-
dzie.
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